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高压直流输电用晶闸管阀

1 范围

本标准规定了高压直流输电用晶闸管阀(以下简称晶闸管阀)的术语和定义、基本参数等级、使用条

件、性能要求、试验以及包装、运输和贮存等内容。
本标准适用于水冷却、空气绝缘、户内安装的晶闸管阀。其他类型的晶闸管阀也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T311.1 绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T13498—2017 高压直流输电术语

GB/T15291—2015 半导体器件 第6部分:晶闸管

GB/T16927.1 高电压试验技术 第1部分:一般试验要求

GB/T20989—2017 高压直流换流站损耗的确定

GB/T20990.1—2007 高压直流输电晶闸管阀 第1部分:电气试验

GB/T28563—2012 ±800kV特高压直流输电用晶闸管阀电气试验

GB/Z30424—2013 高压直流输电晶闸管阀设计导则

GB/T30425—2013 高压直流输电换流阀水冷却设备

GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

IEC60700-2:2016 高压直流输电用晶闸管阀 第2部分:术语[Thyristorvalvesforhighvoltage
directcurrent(HVDC)powertransmission—Part2:Terminology]

3 术语和定义

GB/T13498—2017和IEC60700-2:2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使

用,以下重复列出了GB/T13498—2017和IEC60700-2:2016中的一些术语和定义。

3.1 晶闸管阀设计

3.1.1 
晶闸管 thyristor
由三个或三个以上PN结构成,能从断态转换到通态的双稳态半导体器件。
注1:仅有三层但其开关特性类似于四层晶闸管的器件也可称为晶闸管。

注2:“晶闸管”一词作为总称,涵盖了所有PNPN类型的器件。当不致误读或误解时,它可单独用于晶闸管家族中

的任何成员。尤其是“晶闸管”一词广泛用于反向阻断三极晶闸管(以前称为“可控硅”)。

注3:晶闸管既可以是电触发也可以是光触发类型。

[IEC60700-2:2016,定义6.1]
1

GB/T36559—2018




